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f��Ý#� 100KHz vl}�a4;� 12mA���}�a��7^�h

4;åË6��¬4����v(È�´µ4y�X]µúw��@A¶��

�Ü�ï�l���íÞ��4�^·S4��4yÜ¸l}�aX�]¹Ô

Õ��}�a� 

 

4. ���������������� MOS������������������������MGD������������������������ 
 

MGD ��¨"%µ�F¼½ºl¨�w��q��s/q\�s¯q 

|s/q
|s±½º� 
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;lMGD �Â%�� PG� 6/16l«¬"%�7ÖUJ� 
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c) �� |"% ÌPD(hv)q¼ä�µ�4��EX�h4;�1Ó��Ù�

VS R�4�°Jlw�ÍÎ~Ê~ù�Ï°����"#��pPvÐÅ

1�� |"%��g VSnBC´µ� 400Vl�� |"%� 25»v�

�i� 0.06mWl� 125»v� 2.25mW��YZg�±�ÑÒüý

�l�g VSi�l«¬"%¶À��Ó� 
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d1) UÈÖ×vØ������n��lJ5��������(q.�

��&����)cÙ4;;Q4��E4,�«¬4yµ��PQ"#��/

��4����¨+��g������n&�l�w\��"#��&�P

|l����.4;� VCC PQ}�a;:��
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                 (VR+VCC)ÄQpÄf 

    0� QP �4��E�¡¢�4y�f ����P_�IJÝ#,QP � VR

Ã50V v°±� 4nClfk+4��Ùv 500V vlD� 7nC��@�

400Vl100kHz X]�l«¬"%¨ � 0.3Wl«Úy Cd-sub �èm4�

f������n���q"#��pP�w\��"#��&�5|vl�

£:¯ QP �*�Aµ����¨©zl4yµ��PQ��4�`Ûhg)

ê���¨+l"#%ÜÝ��Þ�º¸�Ûm !�i�� VS�5 R�i�

�YZg01ÑÒ�lÞ Vcc 2?�r��4��E4yÅ1�"%Ð\� 
    

   d2) �@��/\�"#4,�lÕ4� Cb-sub ¹f Vs � VR/ COM (

 
vnè4/m4�è44;PQ"#��/Ï24LÞ��k+2?l/

\�"#��/Ï24Lm4�PQ4Lö4�è4gm4mcÙ�"%4�

QV/2l�4LiUJ���«¬"%�����1��Û	
�Ï�l���

1ÓI`J�|��EQÞ�lÏ24L�"#���Î�4L�~w¢£�

~}� 450V v4yi� 7nCl��Ý#� 100kHz�ÞÕ4�èm4cÙ�

¨"%¨ �{ 

               QÄVÄf=7Ä10-9Ä450Ä105=0.31W 

±ß��Þ IR2110 Ï�Å1�6m°�¶]à�
álCb-sub �w��z

�"#���Ï�4�°(R� 
 

�g VS i�l4��@�}4�è4l«¬"%k�Ó� 

Cb-sub�� Cd-sub @���@^*ü4�l1�4��4��âÜl

«¬4y�7ÖUJ� 

6��"%�ãÈl��z¨ü{ 

• ���g4� 100kHz ���X]�lä�"%�IJÂ

%la¤/ c¤� |"%w�ä�¢£� 

• IJÂ%�7ÖUJ� 

• ¨Â%�NO½Ûå4�Ü/7Ö�âÜ� 

    �gæ_� MGD ��"%lu�>ç7ÖwÞzÛ !�^sèé� 
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0� Rthj-a ��üv>ç�êL� 
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zº�ù?ö:rA IRF830 � 400V k+4�`100kHz`U)ê`U��

4L�Á�4,��"%þÊ� 
         PD(1V)q            0.004W 

         PD(1V)sw{PCMOS=15Ä16Ä10-9Ä100Ä10³= 0.024   

         PG=2Ä15Ä28Ä10-9Ä100Ä10³= 0.084 
         PD(hv)q            0.002 

         PD(hv)sw{(400+200)Ä9Ä10-9Ä100Ä10³= 0.42                 

         ¨ { 0.534 
 

 ! PD(hv)sw v4�z 200V �U)ê¨�z�-ë����l«²¨

�� 2.2d.1 +��*�²���]�l�� LM334 «��wH4;��M

=zlPQ�J5Rìz 1mA 4;w�ó:¶Àü7��R4�� 25»v�
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